


















































专利名称(译) 在电致发光显示器件中的导电体设计

公开(公告)号 CN1543269A 公开(公告)日 2004-11-03

申请号 CN200410004188.3 申请日 2004-02-13

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星SDI株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星SDI株式会社

[标]发明人 朴镇宇
具在本
李宽熙

发明人 朴镇宇
具在本
李宽熙

IPC分类号 H05B33/26 H01L27/12 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/14 H05B33/00 H05B33/02 H05B33
/12

CPC分类号 H01L27/322 H01L51/5221 H01L27/1214 H01L27/3244 H01L27/3276 H01L51/5206 H01L27/12 H01L27
/3246 H01L51/5228 H01L51/5237 H01L51/5284 H01L27/124 H01L51/5212 H01L51/525

代理人(译) 吴立明

优先权 1020030015686 2003-03-13 KR
1020030027991 2003-05-01 KR

其他公开文献 CN100468817C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种电致发光显示器件，其具有阴极的可忽略的小电压降、没有外
部光反射和具有高对比度和亮度。该电致发光显示器件包括后基板、形
成在后基板上的第一电极层、形成在第一电极层上并面对第一电极层的
第二电极层、置于第一电极层和第二电极层之间并至少具有发射层的发
光层、面对后基板并与第二电极层的上表面接触的前基板、和形成在第
二电极层和前基板之间的功能薄膜，该功能薄膜至少在其接触第二电极
层的部分中具有导电材料。
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